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次回予定 ：2024年10月16日(金)「超解像顕微鏡システム」

Division of Quantum Research for Industry Development,

Nagoya City-Endowed

今回のテーマは、

「多光子顕微鏡システムの半導体への応用」

多光子顕微鏡を使うとワイドギャップ半導体結晶の内部欠
陥を非破壊・3Dで観察できます！

Nikonアプリケーションスペシャリストである担当教員が、SiCやGaNと
いった次世代パワー半導体向けの材料の内部に潜む欠陥や不純物分布を
非破壊かつ3Dで観察できる「MPPL法」という技術紹介を行います。

今回は、Microsoft Teamsを用いたオンライン講習会となります。
お申込み下さった方に、参加URLをお送りします。

名古屋大学外の一般企業の方も参加できます。

Q-NC 第３回

Q-NC顕微鏡講習会
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